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Tranzystor germanowy ASY31 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, malej czestotliwoscl
jest wykonany technologia stopowa. Wyprowadzenia tranzystora sa izolowane elektrycznie od
obudowy.

Tranzystor ASY31 jest przeznaczony do stosowania w ukladach przetaczajacych sredniej szyb-

kosci.
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Typ wycofany — dane dla celow serwisowych |

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napigcie kolektor-emiter —Ucgo | 10 -V
Napiecie kolektor-emiter — Ucks | 15 -V
Napiecic kolektor-baza . ;. | 15 LV
Napiecie emiter-baza — Uggo | 10 oV
Prad kolektora — I | 200 ‘ mA
Szczytowy prad kolektora —Ienm | 200 - mA
Prad bazy — Iy . 30 | mA
Temperatura zlacza 1 ‘ D | b
Temperatura skladowania Istg —55...4+90 2
Moc strat kolektora (fzms = 25°C) i 1 15 . mW
Opornos¢ termiczna
— zlacze kolektora-powietrze Rinci-ay | = 750 | deg/W
Parametry statyvezne (fgmpy — 25°C)
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10 = 0,2 = 0.5 =207 | —— | —
50 - 3 17 | — | 0,15 (=< 0,25)
100 0 | <5 ~ 20 | 0,7 | A
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* Tranzystory ASY 31 moga by¢ oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartosc Az g wedlug
kodu:

grupa Ay | 20..35  30..70 | 60...90 | 70..130 | 110..170 | 150...220
| S e pr =g |

kolor kropki | niebieski szary | zolty . brazowy | zielony | czerwony

cyfra | i1 | Ila | Il | v v VI



Prad wsteczny kolektor-baza

przy —Ucg =6V

|
Prad wsteczny kolektor-baza !

2 (< 5)
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PIzy — UC‘B =6V (fﬂmb == 701(:) '—Ic BO 60(5;: 100)

Prad wsteczny emiter-baza
przy —Ugg =6V

—fypo ‘ 2 (fg 6}

Napigcie przebicia kolektor-baza ‘
przy —Icpo = 50 pA —Usriceo | 40(=15)

Napiecie przebicia kolektor-emiter

przy -"“Ic;gﬂ = 10 mA _{I{BR}EEU ‘ 20 (__::3 10)

Napigcie przebicia kolektor-emiter |
przy —Ices = 30 pA — U¢pr)ces - 40 (= 15)

Napiecie przebicia emiter-baza |

przy —Igpo = 50 pA —U¢sr)kpo  + 30(=10)

Parametry dvnamiczne (f;,p — 25°C)

Czg¢stotliwo$¢ przenoszenia |
przy —Uce =5V, —Ic =1 mA, ‘

f» =1 MHz Jr 5(2)

Pojemnos¢ wyjsciowa przy
""UCH: 5 V, IE= 1 lTlA,

fp = 1 MHz Caap : 20 (< 33)

Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy
_IC'M = 10 mA, IBI == ] mA, g = 1 mA

Czas opoOzniania
Czas narastania
Czas przeciagania
Czas "opadania

t4 | = 0,35
L == 1.2
t 1 <18
ty S

- Jst. typ 05—102

1.<20 ns s 8=10MHz
£:< 20 s Ri=200 2

;=10 us

T=100ys G

Schemat ukladu pomiarowego parametroOw przelaczania
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Prad kolektora I = f(Ip); Charakterystyka wyjsciowa
Ucy =0V If Ef(Uc'E); Ig = parametr
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Charakterystyka wyjsciowa Prad kolektora I. = f(Usgg):
Ic = f(Ucg); Ip = parametr Iz = parametr
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Czestotliwos¢ przenoszenia
r = f¢); Uceg = parametr

320 - _
b.’?ff i Uff =1y
280
240
60 °C
200
160 + 2590 - -
T | q\l\
720 [ =~65°C st G
40 = =
I bl
n -4 =80 120 I, [mAl—2

Wspolkczynnik wzmocnhienia

pradowego  hyip = f(I,);
lamp = parametr
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Pojemnos¢ zlacza kolektora

. Cepo = f(Uc’Bcr)
Pojemnos¢ dyfuzyjna emitera

Cﬁ'ﬂﬂ s f(UEBU)
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Dozwolony obszar pracy

I{‘; = f(UCE)
A — dowoilnej kombinacji Io; Upg;

'rj =1 Jmax
B — tranzystora wylaczonego 16%
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Napiecie wsteczne kolektor-emi-
ter Ucgr = f(Rpr)
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Parametry przelaczania
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Zalezno$é temperaturowa pradu
wstecznego Iczo = f(tamp);
— CBO — 6V

] — wartosé graniczna, 2 — wartosé
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Parametry przelaczania
tay by tss ty = fcm);
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Zwarciowy  wspoiczynnik
wzmocnicnia pradowego
hy1. = f(I¢); Ucg = parametr;
f= 1000 Hz

0 L -4 -6 I [mA]l-10
Rezystancja wejsciowa
hite = fIe); Ucg = parametr;
= 1000 Hz
320 T 1 y or
hsz oo | amb 23 0 ramb=215n€
i
280 — -
0 o (ﬂ? ’)
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Wspolczynnik sprzezenia zwrot-
nego
hize = fc); Uce = pa-
rametr; f= 1000 Hz
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Admitancja wyjsciowa Zaleznos¢ temperaturowa mocy
hz;h* - f(IC); UEE = paramf:tr; strat Pc - f(famb)
f = 1000 Hz A — dozwolony obszar pracy
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